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IF/RF MICROWAVE COMPONENTS

50Ω           0.15 to 400 MHz 

RF Transformer
Surface Mount T1-1+

T1-1

CASE STYLE: W38
PRICE:	$3.25 ea. QTY (1-9)

Outline Dimensions  (     )inch
mm

Maximum Ratings

Pin Connections

Operating Temperature 	  -20°C to 85°C

Storage Temperature 	  -55°C to 100°C

RF Power	           250mW     

DC Current 	 30mA

Outline Drawing

Transformer Electrical Specifications

REV. A
M98898
T1-1
IG/TD/CP
070801

Typical Performance Data

Config. C

+ RoHS compliant in accordance 
    with EU Directive (2002/95/EC)

The +Suffix identifies RoHS Compliance. See our web site 
for RoHS Compliance methodologies and qualifications.

A B C D E F
.30 .27 .23 .010 .042 .020

7.62 6.86 5.84 0.25 1.07 0.51

G H J K L wt
.100 .05 .09 .31 .036 grams
2.54 1.27 2.29 7.87 0.91 0.50

Ω
RATIO

FREQUENCY
(MHz)

INSERTION LOSS*

3 dB
MHz

2 dB
MHz

1 dB
MHz

1 0.15-400 0.15-400 0.35-200 2-50

* Insertion Loss is referenced to mid-band loss, 0.6 dB typ.

PRIMARY DOT	 4

PRIMARY	 6

SECONDARY DOT	 3

SECONDARY 	 1

SECONDARY CT	 —

NOT USED	 2,5
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(MHz)

INSERTION
LOSS
(dB)

INPUT
R. LOSS

(dB)

Features
• wideband, 0.15 to 400 MHz
• good return loss
• also available with plug-in (X65) 
	 surface mount gull-wing (KK81) leads

Applications
• VHF/UHF
• receivers/transmitters

	 0.15	 2.75	 1.98
	 0.20	 2.10	 3.10
	 0.30	 1.44	 9.92
	 0.35	 1.29	 11.10
	 1.00	 0.92	 16.82
	 2.00	 0.75	 19.24
	 50.00	 0.64	 20.06
	 191.32	 1.23	 10.15
	 200.00	 1.26	 9.90
	 400.00	 2.75	 4.79
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トランスを使うことで 1次側と 2次側は isolate される。 

 

1 次側に加えられた信号の AC 成分は 2次側に伝達される。「AC」というのがどれ 

くらいの周波数のことを指すのかは MiniCircuits T1-1-KK81 の insertion loss 

をみれば分かる(低周波と高周波でロスが増大していることに相当) 

 

ところで、一般にグラウンド isolation に関し、「isolate するのは良いが、ど 

こか確定した経路で電位は確定しておいたほうがよい」という話がある。環境 

の変化による誘導で電位が変動して他の回路に影響を与える可能性があるから 

である。 

 

RF についても同じ話で、1次側と 2次側のグラウンドを一致させておきたい 

「場合」もある。ただしグラウンドは切りたいと言うのがモチベーションであ 

るから導通させてはいけない。なので、Cを用いて RF でだけ 1次側グラウンドと 

2 次側グラウンドを接続する。 

 

※これが悪さをする場合は切る。が、上記の通りどこかで接続が確保されてい 

  ることを確認すること。 

 

C の決め方： 

DC ではインピーダンスが高く、RF ではインピーダンスが低いことが期待される。 

f=15MHz で 0.1Ωを目指すとすると 

 |1/(I 2 pi f C)| = 0.1 

        C = 100nF 

なので、100nF のパスコン（積層セラミックコンデンサ）を取り付けた。若干 

高周波特性が不安だったので、保険として 5nF の単層セラミックも並列にして 

おいた。 

 

100kHz でのインピーダンス実測は 16Ωで、計算(15Ω）とほぼ一致。 

ちなみに懸案の 60Hz でのインピーダンスは 25kΩになる計算である。 

 

                        大学共同利用機関法人  自然科学研究機構 

                        国立天文台  光赤外研究部 

                        重力波プロジェクト推進室 

                        新井 宏二 



[[ RF isolation transformer for CLIO ]] 

 

Input  94.2 mVpp 

                               Insersion Loss 

Inline   LO     84.5 mVpp      -0.94 dB 

         RF     82.9           -1.11 

 

Perpend  LO     83.3           -1.07 

         RF     83.4           -1.06 
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